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CED101CZCEE301CZModel

DetectorEmitterタイプ

6mm x 10mm4mm x 4mmチップサイズ

350μm350μmチップ厚

ダイポールボウタイアンテナ

3.4μm30μmギャップ

SI-GaAsInP基板

LT-GaAsFe-doped InGaAs光伝導層

780nm/1560nm1560nm励起波⻑

特性

CEE301CZ

CED101CZ

当社の InGaAs PCA エミッタと LT-GaAs PCA ディテクタは、
高ダイナミックレンジと広帯域 THz-TDS 測定を実現するために精密に設計され、
1.55 µm通信波⻑帯フェムト秒レーザーでの使⽤に最適化されています。
どちらも自由空間系 PCA モジュールおよびエピウエハー基板でのご提供も可能です。
これらの多⽤途コンポーネントは、最先端のテラヘルツシステムに統合できます。

※1 繰り返し周波数 50MHz ～ 150 MHz

※2 パルス幅 30fs 以上
※3 チップ表面におけるスポット径

100μm(1/e2) 以上
※4 結露無きこと

4mm

4mm

10mm

6mm

CED101CZCEE301CZParameter

20MΩ50kΩ暗抵抗(最小値)

CED101CZCEE301CZModel

-±20V印可電圧

20mW20mW※3励起光平均パワー ※1, ※2

0℃ to +40℃ 0℃ to +40℃動作温度 ※4

-20℃ to +60℃ -20℃ to +60℃保存温度 ※4
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